
Питання з курсу «Пристрої напівпровідникової електроніки»
1. Елементи фізики  Тв. тіла. 

- зв’язки між атомами в тв.тілі.
- сили Ван-дер-Ваальса.

- ковалентні зв’язки. Порівняння енергії зв’язку різних типів.

- електронна конфігурація та вілентність атомів (C, Ge, Si).
- кристалічна гратка. Індекси Міллера. Дефекти кристалічної гратки.
2. Зонна теорія  Тв. тіла.

- основні припущення.

- електрон в періодичному полі. Теорема Блоха.


- обернена гратка. Зони Бриллюена.

- залежність енергії електрона від хвильового вектора. 

- ефективна маса.
3. Властивості напівпровідників. 

- домішкові та бездомішкові напівпровідники. Рівноважні та нерівноважні носії заряду.

- концентрація носіїв в легованих напівпровідниках.

- вплив температури на концентрацію носіїв в напівпровідниках.


- електропровідність напівпровідників.

4. Контактні явища 
- контакт метал – напівпровідник.

- властивасті р-п переходу. Діоди. 
- біполярні транзистори.

-

5. Уніполярні транзистори.
-

6. Спеціальні Н-П пристрої 

-тиристори

- тунельні діоди

-діоди Ганна

7. Оптоелектроніка

-фоторезистори, фотодіоди, фототранзистори


- фотоелементи

- світлодіоди

